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8.4 Metall-Halbleiter-Übergang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
8.5 Kleeblatt-Strukturierung der dotierten Proben . . . . . . . . . . . . 113
8.6 Dotierung von Zn1−xMnxSe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117



INHALTSVERZEICHNIS III

8.7 Infrarot-optische Reflexionsmessungen an Zn1−xMnxSe-Proben . . . 121
8.8 Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerkonzentration . . . . . . 124
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